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A. DATOS PERSONALES: 
 

 Apellidos y Nombres: POWER MEDINA, Chrystian. 

 Cédula de Identidad No.: V-9.770.963. 

 Lugar y Fecha de Nacimiento: Caracas-Venezuela, 

  26 de agosto de 1969. 

 Nacionalidad: Venezolano. 

 Estado Civil: Casado. 

 Dirección de Habitación: Av. Los Proseres, 1
ero

 de Mayo, Calle Pricipal,  

  Casa Villa de las Nubes, Apto. 4. 

  Mérida, Edo. Mérida. 

 Dirección de Oficina: Centro de Estudios en Semiconductores. (C.E.S.). 

  Facultad de Ciencias. Departamento de Física.  
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  Núcleo La Hechicera. Mérida. Venezuela. 

 E-mail: ch_power@hotmail.com 

 

 

B. ESTUDIOS REALIZADOS: 

 

 Universitaria:  UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 

     Maracaibo, Edo. Zulia. 

 Fecha de Grado: 1995. 

 Título recibido:  Licenciado en Física. 

 Tesis: CdGeP2 Variación de las Propiedades Ópticas Bajo el   

 Efecto de Altas Presiones Hidrostáticas. 

     Trabajo recomendado para su publicación. 

 

 Post-grado:  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

     Mérida, Edo. Mérida. 

     Post-grado Interdisciplinario de Química Aplicada (PIQA) 

     Opción: Estudio de Materiales. 

 Fecha de Grado: 16 de octubre de 1998. 

 Título recibido:  Msc. Química Aplicada. 

 Tesis:   AgGaS2 Variación de las propiedades ópticas bajo presión 

     y temperatura 

     Aprobado con méritos, recomendado para publicación. 

 

  

  



 

 Post-grado:  UNIVERSIDAD PAUL SABATIER, TOULOUSE III. 

     Toulouse FRANCIA. 

 Fecha de Grado: 13 de diciembre de 2006 

 Título recibido:  Doctor en Física. 

 Tesis:   Caracterisation de Nanomateriaux  de CdSe, CdTe y  Cd0.5Mn0.5Te.  

 Formes par Cycles de Pression. 

     Aprobado con méritos: Tres Honorable. 

  

 Post-grado:  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

     Mérida, Edo. Mérida. 

     Post-grado Interdisciplinario de Química Aplicada (PIQA) 

     Opción: Estudio de Materiales. 

 Fecha de Grado: 19 de octubre de 2007 

 Título recibido:  Doctor en Química Aplicada. 

 Tesis:   Caracterización de Nanomateriales  de CdSe, CdTe y  Cd0.5Mn0.5Te.  

 Formados por Ciclos de Presión. 

     Aprobado con méritos, recomendado para publicación. 

   

  Otros Cursos:  Simulación Computacional de Pozos Petroleros. 

     Dictado por: Dr. Ricardo Paredes. (INTEVEP). 

 Centro de Investigación y Apoyo Tecnológico, Filial de  

 Petróleos de Venezuela S.A. (Pasantías). 

     Los Teques, Edo. Miranda (1991). 

 

      Elementos de Química Inorgánica Estructural. 

     Dictado por: Dr. E. Pharté. (Universidad de Viena-Austria). 

     Centro Nacional de Difracción de Rayos X. 

     Universidad de Los Andes. 

     Mérida, Edo. Mérida (1994). 

 

 Curso de Francés. 

 Dictado por: Alianza Francesa de Mérida. 

 Alianza Francesa de Mérida. 

 Mérida, Venezuela, (1996). 

       

     Espectroscopía Infrarroja. 

     Dictado por: Bruker Inc. 

      Universidad de Puerto Rico. 

     Mayagüez y Río Piedras, San Juan de Puerto Rico. 

     Puerto Rico (1997). 

          

     II Taller de Física Computacional, Aplicaciones de los 

     Métodos ab-initio en Materia Condensada. 

     Universidad de Los Andes. 

     Mérida, Edo. Mérida (1999). 



 

     Taller de Espectroscopia Raman:  

     Aplicaciones en la ciencia de los Materiales. 

     Universidad de Los Andes. 

     Mérida, Edo. Mérida (2000). 

      

     Certificado de suficiencia de idioma: 

     INGLÉS (SUFICIENTE). 

     Facultad de Humanidades y Educación. 

     Universidad de Los Andes. 

     Mérida, Edo. Mérida,  noviembre (2006). 

 

     Certificado de suficiencia de idioma: 

     FRANCES (SUFICIENTE). 

     Facultad de Humanidades y Educación. 

     Universidad de Los Andes. 

     Mérida, Edo. Mérida,  noviembre (2006). 

 

 

C. CARGOS DESEMPEÑADOS: 

 
1. INTEVEP. 08/08/1991-16/09/1991. 

  Pasante. 

  Depto. de Yacimientos, Sección Simulación. 

 

2. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 01/1994-12/1998. 

 Facultad de Ciencias. Investigador (Proyecto CLI-CT94-0031). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Dinámica de la red y Propiedades Ópticas de los 

  compuestos CuInSe2, AgGaSe2, AgGaS2  

  bajo Presión. 

 

3. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 01/04/1995-14/05/1996. 

 Facultad de Ciencias. Investigador (Proyecto NM-09). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. 

 

4. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 04/1995-07/1997. 

 Facultad de Ciencias. Investigador (Proyecto NM-09). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Crecimiento, Caracterización  y Estudio de las 

  Propiedades Eléctricas, Térmicas, Elásticas,  

  Ópticas y Magnéticas de los Semiconductores  

  I-III-VI2 y  sus Aleaciones Semiconductoras. 

  (CONICIT-BID). 

 

5. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 20/01/1997-20/05/1997 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 



 

6. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 02/11/1998-26/02/1999 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 

 

7. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 01/1999-Actualidad. 

 Facultad de Ciencias. Investigador Adjunto. 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Agencia Española de Cooperación Internacional. 

  Programa de Cooperación Científica con  

  Iberoamérica. 

  Programa: Ópticas y Estudio de algunos 

  Semiconductores, Calcopiritas bajo  

  Altas Presiones. 

 

8. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 15/09/2000-15/11/2000. 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 

 

9. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 20/03/2001. 

 Facultad de Ciencias. Profesor Contratado. 

 Departamento de Física. Cargo: Instructor. 

  Dedicación: Exclusiva. 

 

10. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 15/12/2001 - 15/2/2002. 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 

 

11. FONDO NACIONAL DE CIENCIA 24/05/2002 

 TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Evaluador Externo. 

 FONACIT Proyecto: Propiedades Magnéticas de  

 Ministerio de Ciencia y Tegnología. nanopartículas preparadas por métodos químicos. 

 

12. FONDO NACIONAL DE CIENCIA 24/05/2002 

 TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Evaluador Externo. 

 FONACIT Proyecto: Estudio de propiedades térmicas y  

 Ministerio de Ciencia y Tegnología. magnéticas en cuasi cristales. 

 

13. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 16/04/2002 – 16/04/2004. 

 Facultad de Ciencias. Profesor Ordinario. 

 Departamento de Física. Cargo: Instructor. 

  Dedicación: Exclusiva. 

 

14. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 15/01/2003 - 15/04/2003. 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 

 



 

15. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 16/04/2004 – 16/04/2008 

 Facultad de Ciencias. Profesor Ordinario. 

 Departamento de Física. Cargo: Asistente. 

  Dedicación: Exclusiva. 

 

16. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 25/03/2004 - 25/05/2004. 

 CURIE. (París VI). Pasante de Investigación. 

 París-Francia. Physique des Milieux Condenses. 

 

17. Laboratoire National des Champs  25/05/2004 - 25/11/2004. 

 Magnétiques Pulsés. Pasante de Investigación. 

 Toulouse-Francia.  

 

18. CDCHT - ULA 04/2005 – 04/2007 

 Responsable del proyecto: C-1227-04-05-B.    

 Titulo: Formación de Nano-partículas por ciclos de  

  Presión  y Caracterización de sus propiedades.   

 

19. CDCHT - ULA 04/2005 – 04/2007 

 co-responsable del proyecto: C-1256-04-05-C   

 Titulo: Crecimiento, Diagrama de fases, Propiedades 

  Cristalográficas, Ópticas y Magnéticas de  

  Materiales  Semiconductores Semimagneticos de  

  la familia Ag2-Cd1-zMnz-IV-Se4.  

 

20. CDCHT 04/2005 – 04/2007 

 Co-Responsable del Proyecto: C-1255-04-05-AA.    

 Titulo: Crecimiento, Diagrama de fases, Propiedades  

  Cristalográficas, Electro-Ópticas y Magnéticas de 

  Materiales Semiconductores Semimagneticos de 

  la familia I2-II1-zMnz-IV-VI4.  

 

21. Laboratoire National des Champs  25/09/2005 - 25/11/2005. 

 Magnétiques Pulsés. Pasante de Investigación. 

 Toulouse-Francia.  

 

22. Laboratoire National des Champs  02/04/2006 - 02/07/2006. 

 Magnétiques Pulsés. Pasante de Investigación. 

 Toulouse-Francia.  

 

23. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 16/04/2008 -28/06/2011  

 Facultad de Ciencias. Profesor Ordinario. 

 Departamento de Física. Cargo: Agregado. 

  Dedicación: Exclusiva. 

 



 

24. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 21/04/2008 -  

 Facultad de Ciencias. Profesor Activo. 

 Postgrado de Física de la  

 Materia Condensada PFMC.  

 

25. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 19/05/2008 -  

 Facultad de Ciencias. Profesor Activo. 

 Postgrado Interdisciplinario en   

 Química Aplicada PIQA.  

 

26. CDCHT 06/2008 –  

 Responsable del Proyecto: C-1570-08-05-B.    

 Titulo: Determinación de propiedades ópticas de los 

  semiconductores ternarios AgGaS2 y TlGaSe2  

  en función de la alta presión hidrostática, en el 

  rango del infrarrojo. 

 

27. UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE 15/07/2008 - 28/08/2008. 

 CURIE. (París VI). Investigador invitado. 

 París-Francia. Insitute de Mineralogie et de Physique des 

  Milieux Condenses. 

 

28. Revista latinoamericana de metalurgia   12/08/2010 -  

 y materiales (RLMM) Arbitro 

 Nuevos Materiales y Procesos. 

 

29. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 28/06/2011 - 

 Facultad de Ciencias. Profesor Ordinario. 

 Departamento de Física. Cargo: Titular. 

  Dedicación: Exclusiva. 

 

 

D. BECAS PREMIOS Y DISTINCIONES: 

 

1. Beca de Plan II, otorgada por el Programa de Formación e Intercambio Científico. 

 (Universidad de Los Andes) para realizar estudios de Maestría, (1996). 

 

2. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (1997). 

 

3. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador (PPI). 

 Nivel: Candidato, (1999).  

 

4. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador (PPI). 

 Nivel I, (2000). 



 

 

5. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (2001). 

 

6. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador (PPI). 

 Nivel II, (2003). 

 

7. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (2003). 

 

8. Becario Académico, para realizar estudios de Doctorado. 

 Universidad de Los Andes, (2003-2007). 

 

9. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador (PPI). 

 Nivel II, (2005). 

 

10. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (2005). 

 

11. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (2007). 

 

12. Miembro del Sistema de Promoción al Investigador (PPI). 

 Nivel II, (2008). 

 

13. Programa de Estimulo al Investigador (PEI). 

 Universidad de Los Andes, (2009). 

 

14. Miembro del Programa de Estimulo a la Innovación e Investigación (PEII). 

 Categoria: Investigador, Nivel: B, (2011). 

 

 

E. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

 

1. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 1995. 

 Facultad de Ciencias. Cotutor (Br. Ángel Eugenio Quintero). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Tesis de Licenciatura: 

  Estudio del Semiconductor CdSe bajo  

  altas presiones. 

 

2. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 1998. 

 Facultad de Ciencias. Cotutor (Br. Jesús R. Marquina C.). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Tesis de Licenciatura: 

 Estudio de las transiciones electrónicas  

 del CdIn2S4 a Bajas temperaturas. 



 

3. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 1999. 

 Facultad de Ciencias. Cotutor (Br. Ana Jagui Pérez Kuroki). 

 Centro de Estudio de Semiconductores. Tesis de Licenciatura: 

  Estudio de las propiedades ópticas del 

  Semiconductor TlGaSe2  en estudios 

  independientes de presión y temperatura. 

 

4. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 14/06/2003  

 Facultad de Ciencias. Cargo: Instructor. 

 Taller Teórico Práctico. Efectos cuánticos en alto campo magnético y 

  altas presiones. 

 

5. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 2009  

 Facultad de Ciencias.  Cotutor (Lic. Idelfonzo Molina Molina) 

 Postgrado Interdisciplinario en  Raman del TlGaS2 bajo presión hidrostática 

 Química  Aplicada  

  

6. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 2009  

 Facultad de Ciencias.  Cotutor (Msc. Omar Contreras) 

 Postgrado en Física de la  Propiedades Ópticas de Nanotubos de Carbono 

 Materia Condensada 

 

7. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 2009-2011. 

 Facultad de Ciencias.  Tutor (Msc.Jesús Marquina) 

 Postgrado en Física de la  Estudio de las Propiedades Ópticas de Nanotubos  

 Materia Condensada de Carbono 

 

 

F. SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES: 

 

1. Miembro de la Asociación de Egresados en Ciencias. 

 Maracaibo, Edo. Zulia. 
 

2. Investigador Adjunto, Agencia Española de Cooperación Internacional. Programa de 

Cooperación Científica con  Iberoamérica. Programa: Ópticas y Estudio de algunos 

Semiconductores, Calcopiritas bajo  Altas Presiones. 

 01/1999-Actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. ASISTENCIA A CONGRESOS: 

 

Congresos Nacionales: 

1. J. González y Ch. Power. 

 CdGeP2  variación de las propiedades ópticas bajo el efecto de altas presiones hidrostáticas. 

 XLV Convención Anual de la AsoVAC, 23 de noviembre de 1995. 

 Caracas, Dtto. Federal. 

 

2. A. Rivero, M. Quintero, Ch. Power, J. González, R. Tovar and J. Ruiz. 

 Variación de los valores de la brecha de energía óptica con la temperatura del compuesto 

CuGaTe2. 

 VII Jornadas Científicas de la FEC-LUZ, 08 al 12 de julio de 1996. 

 Maracaibo, Edo. Zulia. 

3. Ch. Power y J. González. 

 Dependencia con la temperatura de la brecha de energía del compuesto AgGaS2. 

 VII Jornadas Científicas de la FEC-LUZ, 08 al 12 de julio de 1996. 

 Maracaibo, Edo. Zulia. 

 

4. Ch. Power y J. González. 

 Variación de la brecha de energía y estudio de las transiciones de fase bajo presiones 

hidrostáticas en el compuesto AgGaS2. 

 XLVI Convención Anual de la AsoVAC, 18 al 22 de noviembre de 1996. 

 Barquisimeto, Edo. Lara. 

 

5.  J. Marquina, Ch. Power, M. Quintero y J.Gonzalez. 

Estudio de las transiciones electrónicas del CdIn2S4 a bajas temperaturas. 

I Congreso Venezolano de Física, 07 al 12 de Diciembre de 1997. 

Mérida-Edo. Mérida.  

 

6. Chrystian Power. 

 II Taller de Fsísica Computacional, Aplicaciones de los metodos ab-initio en Materia 

 Condensada. 

 16 de junio 1999 Universidad de Los Andes. 

 Mérida – Edo. Mérida. 

 

7. Jesús González, Ana Jaqui Pérez Kuroki, Chrystian Power, Jean Claude Chervin, N. T. 

Mamedov, and S. Iida. 

 Estudio de Absorción óptica a altas presiones en el TlGaSe2. 

 II Congreso Venezolano de Física, 02 al 07 de Abril del 2000. 

 Cunaná, Edo. Sucre. 

 

8. Chrystian Power, Jesús González, and Jean Claude Chervin. 

 Dependencia con la presión del índice de refracción de un monocristal de AgGaS2. 

 II Congreso Venezolano de Física, 02 al 07 de Abril del 2000. 

 Cunaná, Edo. Sucre. 



 

9. O. Contreras, A. Kuroki Jagui, Ch. Power, J. González, Cruz Cabrera y Carmen Cabello. 

 Variacion del índice de refracción de lubricantes bajo altas presiones. 

 V Congreso Venezolano de Química, 01 al  05 de Abril del 2001. 

 Universidad del Zulia. 

 Maracaibo, Edo. Zulia. 

 

10. O. Contreras, J. González, Ch. Power, y J. C. Chervin. 

 Índice de refracción del semiconductor TlGaS2 y su dependencia con la presión 

 III Congreso de la Sociedad Venezolana de Física,  

 10 al  14 de Diciembre del 2001. 

 Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. 

 

11.  J. Marquina, Ch. Power y J. González 

 Efectos anarmónicos en el semiconductor MnGa2Se4. 

 IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Física. 

 Universidad de Oriente – Núcleo Nueva Esparta 

 Margarita-Venezuela, del 24 al 28 de Noviembre de 2003. 
 

12.  I. Molina, M. Mejias, Ch. Power, V. Muñoz-SanJosé, R. Tena-Zaera y J.González. 

 Espectroscopia Raman a bajas temperaturas en el semiconductor ZnO. 

 IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Física. 

 Universidad de Oriente – Núcleo Nueva Esparta. 

 Margarita-Venezuela, del 24 al 28 de Noviembre de 2003. 

 

13.  Ch. Power, P. Grima-Gallardo, M. Muñoz, I. Molina and J. González. 

Estudio de la variación de la brecha de energía de los compuestos semiconductores CuInV12 

(S, Se y Te) en el rango de temperaturas desde 300 a 750K. 

 IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Física. 

 Universidad de Oriente – Núcleo Nueva Esparta. 

 Margarita-Venezuela, del 24 al 28 de Noviembre de 2003. 

 

14.  M. Salas, O. Contreras, Ch. Power, I. Molina,V. Muñoz, R. Tena y J.González 

 Determinación del tiempo de vida de fonones ópticos en el semiconductor ZnO por medio  

 de la espectroscopia Raman de alta resolución. 

 IV Congreso de la Sociedad Venezolana de Física. 

 Universidad de Oriente – Núcleo Nueva Esparta. 

 Margarita-Venezuela, del 24 al 28 de Noviembre de 2003. 

 

15.  J. González, Ch. Power, E. Belandria, L. Villarreal y R. Isea. 

 Transición de Fase Líquido-Glass en Lubricantes de PDVSA a altas Presiones y altas 

 Temperaturas 

 VII Congreso Venezolano de Química.  

 Universidad de Los Andes 

 Mérida, Edo. Mérida  del 06 al 10 de Noviembre de 2005. 

 



 

16. J. Marquina, Ch. Power, P. Grima, M. Morocoima, M. Quintero, B. Couzinet, J.C. Chervin,  

 P. Munich and J. González. 

 High-Pressure strcutural study of MnGa2Se4. 

 V Congreso Venezolano de Física, 28/11 al 02/12 de 2005. 

 Universidad del Zulia, Punto Fijo, Edo. Falcón. 

 

17. J.González, Ch.Power, E. Belandria, J.M. Broto, P. Puech, J. Sloan and E. Flahaut. 

Pressure dependence of Raman modes in DWCNT filled with PbI2 semiconductor  

 V Congreso Venezolano de Física, 28/11 al 02/12 de 2005. 

 Universidad del Zulia, Punto Fijo, Edo. Falcón. 

 

18. Ch. Power, E. Belandria, J. González, O. Contreras y J.C. Chervin. 

 Confinamiento Espacial de fonones en las nanoparticulas de Cd0.5Mn0.5Te. 

 VI Congreso Venezolano de Física, 02/03 al 09/03 de 2008. 

 Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Edo. Mérida. 

 

19. E. Belandria, Ch. Power, E. Flahaut y J. González. 

 Raman Scattering on DWCNT filled with 1D CdSe nanowire. 

 VI Congreso Venezolano de Física, 02/03 al 09/03 de 2008. 

 Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Edo. Mérida. 

 

20. J. González, J. Marquina, Ch. Power.  

 Dispersión Raman de nanocristales de ZnO. 

 VI Congreso Venezolano de Física, 02/03 al 09/03 de 2008. 

 Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Edo. Mérida. 

 

 

Congresos Internacionales: 

 

1. J. González, and Ch. Power. 

 Pressure-induced -N crossover in the conduction band of CdGeP2. 

 10
th
 International Conference on Thernary and Multinary Compounds. 

 ICTMC-10. September 19-22, (1995). 

 Stuttgart, (Alemania). 

 

2. F. J. Manjón, A. Segura, Ch. Power, J. González y V. Muñoz. 

 Medidas ópticas altas presiones en celda de diamantes: Frente de absorción 

 del Teluro de Galio. 

 V Reunión Nacional de Materiales. Octubre 15, 16 y 17 de 1996. 

 Puerto Real-Cadíz, (España). 

 

3. J. González, Ch. Power, E. calderón and J.C. Chervin. 

 Pressure dependence of the energy gaps in AgGaSe2 and AgGaS2. 

 11
th
 International Conference on Thernary and Multinary Compounds. 

 ICTMC-11. September 12-17, (1998).  



 

  Salford, (Inglaterra). 

 

4. Ch. Power y J. González. 

 Dependencia con la temperatura de la brecha de energía del compuesto AgGaS2. 

 XIV Simposio Latinoamericano de Físisca del Estado Sólido. 

 Enero 11-16, (1998). 

 Oaxaca, Oax, (México). 

 

5. Ch. Power, J. González, and J.C. Chervin. 

 Pressure dependence of the refractive index of AgGaS2. 

 15
th
 Simposio Latinoamericano de Físisca del Estado Sólido. 

 Noviembre 1-5, (1999). 

 Cartegena de Indias, (Colombia). 

 

6. Jesús González, A. J. Pérez Kuroki, Ch. Power, J. C. Chervin, N. T. Mamedov, and S. Iida. 

 High Pressure Optical Absorption Study of TlGaSe2. 

 15
th
 Simposio Latinoamericano de Físisca del Estado Sólido. 

 Noviembre 1-5, (1999). 

 Cartegena de Indias, (Colombia). 

 

7. Ch. Power, B. Canny, J.C. Chervin, Ph Pruzan. 

 Étude du nitrométhane en spectroscopie infrarouge jusqu’à 50 GPa. 

 2ème Forum de Technologie des hautes Pressions. 

 Junio 7-11 del 1999. 

 Autrans, Plateau du Vercors, Isere, (Francia). 

 

8. J. González, A. J. Pérez Kuroki, Ch. Power, J. C. Chervin, N. T. Mamedov, and S. Iida 

 High Pressure Optical Absorption Study of TlGaSe2 P2-58   

 12
th 

International Conference on Ternary and Multinary Compounds. 

 ICTMC-12.  Marzo 13-17, (2000). 

 Hsin-chu, Taiwan. 

 

9. Ph. Pruzan, B. Canny, C. Power, and J.C. Chervin. 

 Infrared  Spectroscopy of Nitromethane up to 50 GPa. 

 Proceedings of the 17th International Conference on Raman Spectroscopy. 

 Agosto 20-25, 2000. (John Wiley & Sons 2000)  p.142. 

 Shu-Lin Zhang and Bang-fen Zhu Ed. 

 

10. Ph Pruzan, B. Canny,  Ch. Power, and J.C. Chervin, 

 Infrared spectroscopy of nitromethane up to 50GPa. 

 Seventeenth International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS2000) 

Agosto 20-25, 2000. (John Wiley and Sons 2000), p. 142. 

 Unversidad Peking, Beijing, China. 

 

 



 

11. Ph Pruzan, B. Canny,  Ch. Power, and J.C. Chervin, 

 Polimérisation du nitrométhane par compresión au-dessus de 28 GPa. 

 La Presión PourQuoi?. 

 Novembre 6-10 de 2000.  

 Banyuls Sur Mer, (Francia). 

 

12. A. Jagui Pérez-Kuroki, A. Torres, F. V. Pérez, K. Dirat, N.T. Mamedov, S. Iida,  

 J.C. Chervin, Ch. Power and  J. González. 

 Estudio de la variación de la brecha de energía de los compuestos laminares Tl-III-VI2  

 (III: In, Ga y VI:S, Se), bajo el efecto de la presión hidrostática. 
 XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FÍSICA DEL  ESTADO SÓLIDO 

 2-5 Diciembre 2002.  

 Mérida. Venezuela. 

 

13. O. Contreras, Ch.Power, J. González and J.C. Chervin. 

 Índice de Refracción de los Semiconductores Laminares TlGaS2, TlGaSe2 y TlInS2 

 XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE FÍSICA DEL  ESTADO SÓLIDO 

 2-5 Diciembre 2002.  

 Mérida. Venezuela. 

  

14. F. V. Pérez, J.C. Chervin,  Ch. Power,  and  J. González. 
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